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IXTU4N60P [LITTELFUSE] 

Power Field-Effect Transistor, 4A I(D), 600V, 2ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-251, TO-251, 3 PIN; 
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	描述和应用：	Power Field-Effect Transistor, 4A I(D), 600V, 2ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET, TO-251, TO-251, 3 PIN
 局域网 开关 脉冲 晶体管
	PDF文件：	总6页 (文件大小：838K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：IXTU4N60P参数
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Active
	IHS 制造商	LITTELFUSE INC
	包装说明	IN-LINE, R-PSIP-T3
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